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При розв’язування стаціонарного одновимірного рівняння 

Шредінгера знаходяться енергетичні рівні носіїв струму у наноструктурі, 
створеній шарами, один з яких містить магнітні домішки [1]. В ході 
розв’язку  істотно використовується властивість хвильової функції 
основного стану. На відміну від попередніх робіт з аналогічної тематики 
[2] із аналізу умови неперервності хвильової функції та її похідної 
записано додаткові умови, яким повинні задовольняти отримані розв’язки. 
Отримані результаті зіставляються із асимптотичними випадками, що 
мають аналітичний розв’язок.   
 Розраховуються  зіставляються та аналізуються значення енергії 
основного та першого збудженого станів електронів та дірок. Моделюється 
зміна товщини немагнітного шару та зміна потенціального бар’єру шару, 
обумовлена розщепленням енергетичного рівня магнітної домішки 
внаслідок накладання магнітного поля (ефекту Зеємана).  
           Отримані результати можуть використовуватися при вимірюванні  
спектрів люмінісценції у таких структурах і показують які зміни в них 
спричиняють саме особливості одночастинкових спектрів. 
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